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摘要(译)

Pi共轭有机硼聚合物，用于薄膜有机聚合物电子器件。该聚合物含有芳
族和/或不饱和重复单元和硼原子。末端封端，用增溶基团或两者衍生的
π-共轭有机硼聚合物表现出改善的溶解性和处理性能，有利于形成可用
于器件制造的薄膜。硼原子的空的p-轨道与芳族或不饱和单体单元的π-
共轭轨道系统共轭，使聚合物的π-共轭长度延伸穿过硼原子。 π-共轭有
机硼聚合物是缺电子的，因此表现出n型半导体特性，光致发光和电致发
光。本发明提供薄膜有机聚合物电子器件，例如有机光伏电池
（OPV），有机二极管，有机光电二极管，有机薄膜晶体管（TFT），
有机场效应晶体管（OFET），可印刷或柔性电子器件，例如作为射频识
别（RFID）标签，电子纸和印刷电路元件，有机发光二极管
（OLED），聚合物发光二极管（PLED）和采用π共轭有机硼聚合物的
能量存储装置。在OLED和PLED应用中，这些材料用作电子传输层
（ETL）以提高器件效率。表现出光致和电致发光的聚合物也可用作
PLED中的发光材料。
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